




esempio di MOS tipo n, per tipo p
situazione ribaltata.

n

n

p



positiva nel caso n

n-MOS ?p

p







0,7

nel depletion FET con giunzione inversa gate-canale
la massima tensione positiva e’ 0,7 altrimenti la giunzione
del gate va in conduzione oltre 0,7. Per i MOS in cui il gate 
e’ isolato puo’ anche diventare positivo.

























non si chiama resistenza di ebers moll
ma e’ 1/gm












